Nom Abréviation Facteur
siga G 1-10°
méga M 1-10°
kilo k 1-10°
- - 1
milki m 1-107°
ICcro 13 1-107
Nano n 1-107°
pico p 1-107%

o=U-/2 i=I-/2 = P,
: et
Fréguence = s/ DIV
= l-'ﬂ =
Transistor Gain = :* — ;—:‘ = T—#——»" o
L Ol D’OHM
U U
U=R- R == = 36
R-I 7 ?
RESISTANCES
—en série
Ry=Ri+Ry+Ry+efc. ...ooommernn ik SEEme . B AEEEE T 48
— en paralléie
R,-R
! 1 1,1 1 1,1
R_ .= o1 — = —+t>Ft—F—F ... 49 et 50
s Ri+R, R.. & R, Ry Ry Rs
Résistivité
R=p A ol avec p en Q-mom?/m, lenm et § enmm>. ... 60
s
pr
s =T- P =z x si penQ-m,le convertir en multipliant par 1- 10°
DiViSGUl’ Ra . Re:_; RB;
=UgTr, 8 U=Ugz—g, =UR B ¥ RiRe + ReRs

PUISSANCE EN GOURANT CONTINU

2 U
P=U-1 P=1TI" R P = 5 < Ases rane B8
RENDEMENT
Rendement = <= Ene-rgl = utlle' ......................
“Energie absorbee
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- LC série ;.4 ¢ Formulaire 523

— d’un circuit RC série

2 JBT Y o s m o s 0 s s ¢ Bl § 0 47 0 146

— d’un circuit RL série

Z = R X, 147

- d’un circuit RLC série (formule générale)

— d’un circuit paralléle (formule générale)

Y= JGP+B = JO/R+ (/XY &t Z=1/7 oo, 147
— d’un circuit paralléle RLC

1\ 2 2
LR O I(l) AL 1Y g z=ewr ..., 150
VA /\l R ;X

- L C parallele 1::ma-1xc
PUISSANCE EN COURANT ALTERNATIF

Puissance apparente

Pup=U-T en(VA) ... 136

Puissance réelle
Pt = U - I - cos(angle déphasage) en(W). ................... 136

cos0°=1; cos90°=0

Puissance reactive
P oy = U - I - sin(angle déphasage) en(var). ................... 136

sin0°=0; sin90°=1

Puissance PEP

Fo R e s ¥ A § 3 i = o = i = ke 155
 2.x-4L-C
(1)1 (L)L
(B (275 7 L et 77 G cTrrrrrrriesseesenes 159
Facteur de qualité
Q=x;/R,=xc/R, (afy pouruncircuitsérie). ................ 184
Q=R,/xc=R,/x; (2fp pouruncircuitparali¢le). ............. 184

Fa

- L XL =B s
Q== ‘ - et R, = o et &) = [Série
2

O=R‘ EE{ R,,:

o | =

Parallele



Formulaire
INDUCTANCES
Définition du Henry
-8 + Tension Tempsi Coorani
H = V——' = L= """I- ........................... SR
A s={4 AV
Inductance
N2 -5 Permeabilité  {Nomive Spires™ Suriace{ 1)
L=FK- J e eeereaeaisaisssssecsiesaiisiisissiiisenane
s=suface=1" far=d2
Combinaisons

Identique aux résistances si les inductances ne sont pas couplées.

CONDENSATEURS {ly T=R C=63%

. 3 1=0933% =5r-R: C=Secondes
Définition du Farad
A-s -t

F=—7 = e
Vv U

Quantité d’électricité (Coulomb)c = Coutomn
L e A

Capacite

...........................................

— en seérie

L_ 1, 1.1 SEL—

Coi C, C, C “ot = ¢ ¥C,

tot n

— en paraliéle
— 3 de } [3 = .
Ctot = Cl + Cz + C3 + etc. Dwisew detension U = U/ Cy + s

IMPEDANCE

— d’une bobine
X = 0L 00 0= WL o swwnncwms samn s o s ame 55w S EE 4
XL . *r,

Lot o o it s o s e sans s S 5 S < Fune

— d’un condensateur

xC:m_lé on O = 2xuf W=  cowesgas

Formutaire HB3/9Q de HBOCEM par HBSHIT



524 Formulaire
Bande passante
Bande Passante Normalis€ée=f,/ Q ... ... .o oo ii i, 185
Facteur de forme
_ Bande passante 2 — 60 dB
Facieur de forme Rande assnte d—3 4B 771t me s 358
TRANSFORMATEURS
Rapport de transformation %
Us= —~ - Ns
Np Up I Zp Np 167
Ne Ug I zZ, Np T
Ns=—-Us
Up
DECIBELS

Rapport de puissances

48

Facteur Puissance 1030

P 2
1 ‘| == - . - P2 = Queut
Rapport de puissances (dB) = 10 Iog( P ) ............. d:‘:':n';ﬁ:' .. 169
rapport en dB
P, 10
P‘i: et PZ'—“PI'IU ........... ].72
mmmﬂmnﬁ?
( 10
10
Rapport de tensions ou de courants
u
Rapport de tensions (dB) = 20 - 103("('}2) ....................... 170
i
1
Rapport de courants (dB) = 20 - log(j—) ........................ 170
I
(rapport end
u, 20
Cmmmnm
20
10
Valenrs IMPOTTATEES « o s ivm 5 8 55 ¢ 5 aw0s 5 Swm 5 509 5 5 HEF » 5999 § Sws 170
Rapport Rapportde | Rapportde
(dB) puissances tensions | e iy
3 2 Pussanca en dBm
160 ltt] 2 = Wlog,, TEW
20 100 10
30 1600
40 10 000 100
+ X x
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Formulaire

FREQUENCE DE COUPURE = Courant égaux
D’un circuit RC

525

1
ey 181
Je 2rRC "~ 8
D’un circuit RL
_ R
fe= 5L
TRANSISTORS
B_HFE=IC/IB .......................................... 228
Gm - ID/UG ............................................. 248
MODULATIONS
AM
-BA_]\i:‘?' .Jf;nodmax ......................................... 288
Taux (%) = (Ugp/Ugg) - 100 .o 315
(U - Uc)
Tanxk (%) = —F——=- 100 ... ..t 315
( ) (Up‘l' Uc)
FM
A
Indice de modulation (FM)=—— ... . ... .. . . .. ... ....... 293
f mod
BFM & (Af“*'f mc,d) -------------------------------------- 294
FSK
BFSK = 1,2 hd Af+ Bd ...................................... 298
BRUIT
Facteur de bruit Rapport de Bruit
P = SN, Rentrée SNR = SNRentrée - SNRsortie . ... ... .. 380
SN Rsortie
Noise fiqure
SNR___ .
NF = 10 - log(F) = 10 - 1og(—“‘l-—""*") ...................... 389
SN. Rsortie
NF(dB) = SNR,_, . (dB) —~SNR (dB) .. .. 389
SINAD = 20.- k}g(signal+ bruit + distortion) ________________ 385

bruit + distortion

Formrulaire HB3/9 de HB9CER! par HBOHIT



UNITES ELECTRIQUES

COURANT CONTINU
Nom Symbole Unité
TENSION U Volt
Chute de tension
Diff. de potentiel
COURANT ELECTRIQUE | Ampére
RESISTANCE R Ohm
PUISSANCE P Watt
ENERGIE E Joule
Wattheure
QUANTITE D'ELECTRICITE Q Coulomb
Ampereheure
Cours RAV 2020 05.08.2020

Pagel

~ Symbole Formule
Vv U=Rxli

A i=U/R

Q R=U/I

w P=Uxl
P=U’/R

P=RxF

J E=Pxt

Wh 1Wh=3600)

C Q=Ixt
Ah 1Ah=3600C

HBOMBP



526 Formulaire

LIGNES DE TRANSMISSION
Longueurs
VF = % ol & est Ia constante diélectrique de Pisolant. .. ......... 305
€
Lphysique":l'élecu'ique CVF e 395
ROS (VSWR)
I Z
ROS = 0% _ mmax . eeieeeeecaaes 398
Upgn Iom R Z,
/P + P
ROS = 2 U 399
JPp— [Py
Q match
ZO match — ’Z] - 22 --------------------------------------- 438
PROPAGATION
A=0lF ©F F=elRh ipusssseoceome s cwnesnmnns e s 410
Champ électrique
g = JEIRP-30 _ JERP-49 455
d d
TECHNIQUE NUMERIQUE
Nombre de combinaisons de nb bits
B 5 T e s 2 ¢ s s o o s = mnem  moman & hogi = B S0 § 3 5% 264
Poids d'un bit
poids = 2™  (numérotation depuis ZE&F0). .. ... -ieiiiaiiann 266
AMPLIFICATEURS-OPERATIONNELS
Montage inverseur
R,y
oy tie = B e TEES  popry g acovsn s o s » o o o 3 50 & a3 momi 257
R,
Montage non-inverseur
Ry
Ugrie = Uentse " (1 W R_) ............................... 259
Montage différentiel
Ry
Ugite = (Uennges+— Uepirée - ) - ET] """"""""""""""" 260
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169/172

%

G

HAY

&

> ke

ampéremeétre, volimetre,
instrument de mesure (en général)

porte AND, NAND

porte OR, NOR

inverseur

amplificateur opérationnel

amplificateur

filtire passe-bande, passe-haut,
passe-bas, coupe-bande (notch)

oscillateur, oscillateur variable

discriminateur de phase / FM,
demodulateur AM, mélangeur



168/172

bobine, bobine avec prise
E intermédiaire, bobine variable,
bobine a noyau ferreux
transformateur,
transformateur avec noyau ferreux
__[;__ __I- — source de tension, batterie

diode, diode Zener,
ol > —9]— —B- diode électroluminescente (DEL),

diode a capacité variable

Elﬁ F{>l thyristor Gate-P, thyristor Gate-N
@ 4|< @ { transistor: PNP, NPN

@ -<E @ _.J: transistor & effet de champ:
canal P, canal N

4@ tube électronique (Triode)

—H_ quariz



ULRP

L, C
X Z

1671172

13. Liste des symboles utilisés

i

-

=i

tension, courant, résistance,
puissance

inductance, capacité
réactance, impédance
facteur de qualité

amplification a courant
continu (transistor)

densité de flux magnétique
(induction)

intensité de champ électrique

intensité de champ
magneétique

fréquence
largeur de bande
temps

longueur d’onde

résistance, résistance variable

condensateur, condensateur
trimmer, condensateur variable

condensateur électrolytique



1701172

multiplicateur de fréquence,
1 diviseur de fréquence

microphone, haut-parieur

lampe



